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Schnelle Silizium-Gleichrichter

Nennstrem 4 A

peried. Spitzensperrspannung 100...800 ¥

Metaligehduse E
101 A 2 nach DIM 41 885 -
Anode mit Gehduse verbunden é L i
o
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Gewichtca. 6g
MaBe in mm

zuldssiges

Anzugsdrehmoment bei

Montage auf Kihlkdrper

odar Kihlblech 0,2 kpm ]

Zu jedem Si-Gleichrichter wird auf Wunsch ein Zubehdrsatz Nr. 52 (siehe
Seite 60) mitgeliefert, bestehend aus:

1 Glimmerscheiba 5,1/14,5 & x 0,05 Best.-Nr. 11312
1 lsolierbuchse Best-Nr. 11323

Bei isolierter Montage ist fir guten Wéarmekontakt zu sorgen, z. B. durch Be-
straichen der Glimmerschaiba mit einer Warmeleitpaste. Der Warmewider-
stand Ry erhdht sich bel isolierter Montage mit dem Zubehirsatz Nr, 52 um

ca. 0.8 KI'w.

Kiihlkérper KL 15-5 oder KL 5-5 (siehe Seiten 62 und 63) sind auf Bestellung
liefarbar,

Grenzwerte BY 182 BY 193 BY 184 BY 195

peried. Spltzensperrspannung Ugguy 100 200 400 800 L)

periodischer Spitzenstrom Temm 20 A
bei & <40°, f >15 Hz

StoBstrom fir eine 50-Hz-
Sinushalbwelle

ausgehend von T; = 25 °C s 75 A
ausgehend van T; =125°C Tesag 65 A
Sparrschichttemparatur Tj 150 “c
Betriebs- und Lagerungs- Tw Tg  —40..4+150 C

temperaturbereich
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Kennwerte

Mennstrom in Einwegschaltung lFay 4 A
mit Widerstandslast bei Tg = 25°C

DurchlaBspannung UF <1,3 v
beiip=3 A, Tj= 25 °C

Sperrstrom In <10 ph
bei Ugpu, Tj = 25 °C

DurchilaBverzug B <1 1]
bei lg = 100 mA

Sparrverzug bei Tg = 25 °C Ler <0,5 s
beim Umschalten von Ig = 10 mA
auflg =10 mAbis g = 1 mA

Warmewiderstand Rrng <5 Kiw
Sperrschicht - Gehduse
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